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Badanie parametrowi charaktrystyk
tranzystora bipolarnego

1.Zapoznac¢ si¢ z danymi katalogowymi badanego tranzystora .
2.Zestawi¢ podany uktad pomiarowy 1 wyznaczy¢ rodzing charakterystyk :

a/ wyjsciowych Ic = f (Uce ) dla Ib = const

b/przejsciowych Ic = f (Ib) dla Uce = const

¢/ wejsciowych Ib = f (Ube ) dla Uce = const

3.Na podstawie otrzymanych wynikdéw wykreslic na papierze milimetrowym w
formacie A4 rodziny charakterystyk 1 wyznaczy¢ na nich metoda graficzna parametry
czwaornikowe typu h

al- impedancja wejsciowa: h 11 = AUbe / AIbB przy Uce = const
b/- wspotczynnik sprzezenia zwrotnego: hi,e = AUbe / AUce przy Ib = const

cl- wspotczynnik wzmocnienia pradowego: h 21e(B) = Alc / Alb przy Uce = const

d/- admitancja wyjsciowa: hae = Alc / AUce przy Ib = const

4.0pisa¢ budowe i zasade dziatania tranzystoréw bipolarnych ztaczowych i poda¢ ich
zastosowanie.

5.0kresli¢ wptyw temperatury na parametry i1 charakterystyki tranzystora

6.Poda¢ wtasne wnioski 1 wykaz przyrzadow.
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Charakterystyki wejsciowe
o Charakterystyki wyjsciowe
i przejsciowe
UCEl : ...... [V Ucez : ...... [V I, = Ib, = Ibs =
] T TVNE . TN . [LA]
Ib Ube, Ic Ube; Ic, Uce Ic Uce Ic, Uce Ic3
uA Vv mA Vv mA Vv mA Vv mA Vv mA
0 0 0 0

10 0,1 0,1 0,1
20 0,2 0,2 0,2
30 0,3 0,3 0,3
40 0,4 0,4 0,4
50 0,5 0,5 0,5
60 0,75 0,75 0,75
80 1,0 1,0 1,0
100 1,5 1,5 1,5
125 2,0 2,0 2,0
150 3,0 3,0 3,0
175 4,0 4,0 4,0
200 6,0 6,0 6,0
225 8,0 8,0 8,0
250 10,0 10,0 10,0

Tranzystor BF 258 ( obudowa TO39 ) — tranzystor planarny sredniej mocy wielkiej czstotliwosci

Parametry :
Ucso-250V ,.

| ceo — 50nA ,

Uceo—-250V,

thE —min 25 ,

U EBO — 5V )

U CEsat — lV )

lco-01A

fr — 110MHz(typ) ,

Cc-3,5pF




